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Оптические усилители 

  Усилители на легированом волокне: 

 EFDA (волоконные эрбиевые 
усилители) 

 Усилители на основе Nd, Pr, Tm 

 Усилители на основе нелинейных 
явлений: 

 Рамановские усилители 

 На основе рассеяния Мандельштама-
Бриллюэна 

 



Эрбиевые фотонные 
усилители 

 

  Шум фактор ~ 
5.5 дБ 

  Выходная 
мощность до 5 Вт 



Рамановские усилители 



Полупроводниковый 
оптический усилитель 

Динамический диапазон: до 30 дБ 

Усиление 20-25 дБ 



Светоуправляемые 
кристаллы 

 М(Д)П(Д)М структура из GaAs 

  Используются в качестве модуляторов 

  Коммутация оптических сигналов 
оптикой 

  Усилители (репитеры) 

  Использование в логических элементах 



Схема модулятора 



Применение фотодетекторов 



Фотодиоды бегущей волны 
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